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自己完結࡛動作可能ࣛࣂࣝࢭ࡞ンࢫ回路ࢆ内蔵ࢩࠊࡋンࣝࣉ設計ࢆ実現 

 直列対応ࣝࢭ６～４

車載向け蓄電素子ࣛࣂࣝࢭンࢫ LSI 
BD14000EFV-C 

 

概要 

BD14000EFV-C 4ࠊࡣ 6～ࣝࢭ ࢺンࣕࢩࡓࡋ対応࡟ࣝࢭ

方式ࡢ蓄電素子ࣛࣂンサ機能ࢆ内蔵ࡓࡋ自己完結型ࣝࢭ

用ࢫンࣛࣂ LSI ࡋ内蔵ࢆ必要全機能ࢫンࣛࣂࣝࢭࠋࡍ࡛

本ࠊࡾ࠾࡚ LSI 実現ࢆࢫンࣛࣂࣝࢭࡢ蓄電素子࡚࡟ࡳࡢ

可能࡛ࠋࡍ 

 

電気 2重ᒙࢱࢩࣃࣕ࢟㸦EDLC㸧㸦ࣝࢭ電圧検出範ᅖ：2.4V

～3.1V㸧࡟使用可能࡛ྠࠋࡍ様ࡢ特性㸦耐圧࡝࡞㸧ࢆ持

 ࠋࡍ使用可能࡛࡟蓄電素子࡞必要ࢫンࣛࣂࣝࢭࡘ

 

過電圧検出機能ࢆ複数内蔵ࣝࢭࠊࡋ劣化ࡢ࡝࡞異常࣮ࣔ

 ࠋࡍ可能࡛ࡶ検出ࡢࢻ

 

ョンࢩ࣮ࢣࣜࣉアࠊࡾ可能࡛あࡶ制御ࣝࣈ࣮ࢿイࠊࡓࡲ

 ࠋࡍ可能࡛ࡀ動作設定ࡓࡌ応࡟

 

特長 

� AEC-Q100 対応

(Note1)
 

� EDLC ࢆンサ必要機能ࣛࣂࣝࢭ 1  .化ࣉッࢳ

� 自己完結型 EDLC  .ンサ機能ࣛࣂ

           ࢆ抵抗方式ࢺンࣕࢩ࡞可能ࢫンࣛࣂ࡟ࣝࣉンࢩ �

採用. 

� 4～6  .対応࡟直列接続ࣝࢭ

� LSI  .多段接続可能࡟直列ࢆ

� 過電圧検出ࢢࣛࣇ出力内蔵. 

� 検出電圧ࡣ設定可能 

(Note1:Grade2) 
 

用途 

� 車載ࠊ産機ࠊ建機ࡢ࡝࡞回生ࡢࢠࣝࢿ࢚蓄電用途 

� 瞬ప装置ࠊUPS  .電源安定化用途ࡢ࡝࡞

 

重要特性 

� 入力電圧範ᅖ： 8.0V ～ 24.0V 

 電圧検出範ᅖ： 2.4V ～ 3.1Vࣝࢭ �

 電圧検出精度： み1％(Max.at25℃)ࣝࢭ �

 ン抵抗： 1Ω(Typ.)࢜ࢳイッࢫ用ࢺンࣕࢩ �

� 動作温度範ᅖ： -40℃ ～ +105°C 

 

 W(Typ) x D(Typ) x H(Max) ࢪ࣮ࢣッࣃ
HTSSOP-B30   10.00mm x 7.60mm x 1.00mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

基本アࢩ࣮ࢣࣜࣉョン回路 
 

 
 

Figure 1. アࢩ࣮ࢣࣜࣉョン回路例

 

 

HTSSOP-B30 
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端子配置ᅗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. 端子配置ᅗ 

 

端子説明 

端子 
番号 

記 号 機  能 
 

端子 
番号 

記 号 機  能 

1 C6 ࣝࢭ 6  㸩側接続端子ࡢ
 

16 C1 ࣝࢭ 1  㸩側接続端子ࡢ

2 D6 
ࣝࢭ 6 用ࣕࢩンࢫࢺイッࢳ

接続端子 

 
17 D1 

ࣝࢭ 1 用ࣕࢩンࢫࢺイッࢳ

接続端子 

3 S6 
ࣝࢭ 6 用ࣕࢩンࢫࢺイッࢳ

接続端子 

 
18 S1 

ࣝࢭ 1 用ࣕࢩンࢫࢺイッࢳ

接続端子 

4 C5 ࣝࢭ 5  㸩側接続端子ࡢ
 

19 VSS 
ア࢘ࣛࢢࢢࣟࢼンࢻ 

最ୗ఩࣮ࡢࣝࢭ側࡟接続 

5 D5 
ࣝࢭ 5 用ࣕࢩンࢫࢺイッࢳ

接続端子 

 
20 VSET2 検出電圧設定端子 2 

6 S5 
ࣝࢭ 5 用ࣕࢩンࢫࢺイッࢳ

接続端子 

 
21 VSET1 検出電圧設定端子 1 

7 C4 ࣝࢭ 4  㸩側接続端子ࡢ
 

22 VSET0 検出電圧設定端子 0 

8 D4 
ࣝࢭ 4 用ࣕࢩンࢫࢺイッࢳ

接続端子 

 
23 OVLOSEL 過電圧検出設定端子 

9 S4 
ࣝࢭ 4 用ࣕࢩンࢫࢺイッࢳ

接続端子 

 
24 TEST0 

 端子ࢺࢫࢸ

㸦端子処理：VSS 接続㸧 

10 C3 ࣝࢭ 3  㸩側接続端子ࡢ
 

25 ENIN 
ୗ఩ࣛࣂンサ LSI  ࡢࡽ࠿

イࣝࣈ࣮ࢿ信号入力端子 

11 D3 
ࣝࢭ 3 用ࣕࢩンࢫࢺイッࢳ

接続端子 

 
26 VO_OK 

ࢡッ࢙ࢳࣇࣝࢭ OK 信号出

力端子 

12 S3 
ࣝࢭ 3 用ࣕࢩンࢫࢺイッࢳ

接続端子 

 

27 VO_OVLO2 

ୗ఩ࣛࣂンサ LSI or ࢥイ࣐

ンࡢ࡬࡝࡞過電圧ࢢࣛࣇ出

力端子 2 

13 C2 ࣝࢭ 2  㸩側接続端子ࡢ

 

28 VO_OVLO1 

ୗ఩ࣛࣂンサ LSI or ࢥイ࣐

ンࡢ࡬࡝࡞過電圧ࢢࣛࣇ出

力端子 1 

14 D2 
ࣝࢭ 2 用ࣕࢩンࢫࢺイッࢳ

接続端子 

 
29 VREG 

 回路出力端子ࢱュ࣮ࣞࢠࣞ

(出力容量: 1.0μF) 

15 S2 
ࣝࢭ 2 用ࣕࢩンࢫࢺイッࢳ

接続端子 

 
30 VCC ࣞࢠュ࣮ࣞࢱ回路電源端子 

                   㸨裏面放熱用 PAD ࡵࡓࡿࡵ高ࢆ放熱性ࠊࡣ VSS  ࠋいࡉୗ࡚ࡋ接続࡟

㸨TEST0: ࣮࣒ࣟ内ࡢ LSI VSSࠊࡎࡏ使用ࡣ通常動作࡛ࠋࡍ用端子࡛ࢺࢫࢸ 接続࡚ࡋୗࡉいࠋ 
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 ᅗࢡッࣟࣈ
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Figure 3. ࣟࣈッࢡᅗ 
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各ࣟࣈッࢡ動作説明 

 
ձ CONTROL 部 

 

  ձ-1 ࣝࢭ電圧検出部 

2ࠊ電圧検出ࢫンࣛࣂࣝࢭ࡟毎ࣝࢭ      種ࡢ過電圧検出ࢆ実現ࠋ 

     検出毎࡟検出遅延時間ࢆ設け࡚ࠊࡾ࠾誤検出ࢆ防Ṇ࡚ࡋいࠋࡍࡲ 

 

  ձ-2 検出制御部 

     端子制御㸦ENIN㸧ࡾࡼ࡟ ON／OFF 制御可能ࠋ 

 ࡾࡼ࡟OVLOSEL㸧ࠊ2ࠊ1ࠊ端子制御㸦VSET0࡚ࡌ応࡟耐圧等ࣝࢭࠊࡶ検出電圧設定ࠊࡓࡲ     

     各種設定可能ࠋ 

 

ղ REG 部 

 

  LSI 内制御部用電源部ࠋ 

  制御入出力ࡢ I／F 電源ࡶ࡚ࡋ࡜使用可能ࠋ 

 

ճ ࣕࢩンࢫࢺイッࢳ 

 

ࢺンࣕࢩ用ࢫンࣛࣂࣝࢭ   SW  ࠋ内蔵ࢆ

 ࠋ調整࡚࡟外付け抵抗ࡣ電流値ࢺンࣕࢩ  

 

մ SWDET 

 

ࢺンࣕࢩ   SWON ࡟ṇ常ࡀイン端子㸦D1～6㸧ࣞࢻ全࡚࡟ L  ࠋࡍࡲࡋ検出ࢆ事ࡿ࡞࡜

  㸦࢙ࢳࣇࣝࢭッࢡ機能㸧 

 

յ ࢢࣛࣇ出力 

 

  2 種ࡢ過電圧࢙ࢳࣇࣝࢭࠊッ࡟ࢡ関࡚ࡋ VO_OVLO1ࠊ2ࠊVO_OK 端子ࡾࡼ出力ࠋࡍࡲࡋ 
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絶対最大定格(Ta = 25°C)  

項 目 記号 定 格 単఩ 

印加電圧 

VCC,VCn(n=6) to VSS 
V1-1 -0.3 to 28 V 

印加電圧 

VCn to Vcn-1(n=2~6) 
VC1 to VSS 
VDn to Vsn (n=1~6) 

V2-1 -0.3 to 7 V 

印加電圧 

VREG,ENIN,VO_OVLO1,VO_OVLO2, 
VO_OK,OVLOSEL,VSET0,VSET1, 
VSET2,TEST0 to VSS 

V2-2 -0.3 to 7 V 

許容損失 Pd 1.55
 (Note1)

 W 

動作温度範ᅖ Topr -40 to +105 ℃ 

保存温度範ᅖ Tstg -55 to 150 ℃ 

 
(Note 1) Pd   ࠋ࡜ࡇい࡞超えࢆ

        許容損失1.6×70×70ࠊࡣmm  1 ᒙ࣏࢚ࣛ࢞基板実装時ࡢ値࡛ࠋࡍTa≧25°C 12.4mW/°Cࠊࡣ場合ࡢ ࡛軽減ࠋ 

注意：印加電圧及ࡧ動作温度範ᅖࡢ࡝࡞絶対最大定格ࢆ超えࡓ場合ࠊࡣ劣化ࡣࡓࡲ破壊ࡿ⮳࡟可能性ࡀあࢩࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡾョ࣮ࡋࡶࢻ࣮ࣔࢺくࣉ࣮࢜ࡣンࣔ

検ࡈうࡼࡿ頂け࡚ࡋ施ࢆ安全対策࡞物理的࡝࡞ࢬュ࣮ࣄࠊ場合ࡿࢀࡉ想定ࡀࢻ特殊࣮ࣔ࡞うࡼࡿ超えࢆ絶対最大定格ࠋࢇࡏࡲࡁ想定࡛ࢆ破壊状態ࠊ࡝࡞ࢻ࣮

討࠾願いࠋࡍࡲࡋ 

 

推奨動作条件(Ta= -40°C to +105°C) 

項 目 記号 定 格 単఩ 

VCC 電圧 VCC 8.0 to 24 V 

 

電気的特性(特࡟指定࡞ࡢい限ࡾ VCC=15V ,Ta=25°C) 

項 目 記号 
規 格 値 

単఩ 条 件 
最ᑠ 標準 最大 

●回路電流 

VCC 動作時消費電流 
IVCC 
ON 

㸫 40 80 μA 
ENIN=H 
 開始電圧非検出時ࢫンࣛࣂࣝࢭ

VCC  イ時消費電流ࣂンࢱࢫ
IVCC 
OFF 

㸫 25 50 μA ENIN=L 

Cn(n=1~6)端子 
動作時消費電流 

ICN 
ON 

㸫 20 40 μA 
ENIN=H,Vcn-Vcn-1=2.5V 
 開始電圧非検出時ࢫンࣛࣂࣝࢭ

Cn(n=5,6)端子 
 イ時消費電流ࣂンࢱࢫ

ICN 
OFF56 

㸫 1 8 μA ENIN=L, Vcn-Vcn-1=2.5V 

Cn(n=1~4)端子 
 イ時消費電流ࣂンࢱࢫ

ICN 
OFF 

㸫 0 5 μA ENIN=L, Vcn-Vcn-1=2.5V 
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電気的特性(特࡟指定࡞ࡢい限ࡾ VCC=15V ,Ta=25°C) 

項 目 記号 
規 格 値 

単఩ 条 件 
最ᑠ 標準 最大 

 電圧検出ࣝࢭ●

開始検出電圧範ᅖ VCB 2.4 㸫 3.1 V VSET0～2ࢫンࣛࣂࣝࢭ 端子࡚࡟設定 

開始検出精度ࢫンࣛࣂࣝࢭ 1 
VCB 

ERR1 
㸫 㸫 み1 %  

開始検出精度ࢫンࣛࣂࣝࢭ 2 
VCB 

ERR2 
㸫 㸫 み2 % Ta=-40～105℃ 

過電圧検出 1 検出電圧 1 
VOVLO

1-1 
㸫 VCB+0.15 㸫 V 

VSET0～2 端子࡚࡟設定ࠊ

OVLOSEL=L 

過電圧検出 1 検出電圧 2 
VOVLO

1-2 
㸫 VCB+0.25 㸫 V 

VSET0～2 端子࡚࡟設定ࠊ

OVLOSEL=H 

過電圧検出 1 検出精度 
VOVLO
1ERR 

㸫 㸫 み2 % Ta=-40～105℃ 

過電圧検出 2 検出電圧 1 
VOVLO

2-1 
㸫 VCB+0.3 㸫 V 

VSET0～2 端子࡚࡟設定ࠊ

OVLOSEL=L 

過電圧検出 2 検出電圧 2 
VOVLO

2-2 
㸫 VCB+0.5 㸫 V 

VSET0～2 端子࡚࡟設定ࠊ

OVLOSEL=H 

過電圧検出 2 検出精度 
VOVLO
2ERR 

㸫 㸫 み2 % Ta=-40～105℃ 

内蔵発振器周波数 fosc 20 40 80 kHz  

●VREG 

出力電圧 VREG 3.6 4.3 5.0 V Io=10ｍA 

ࢺンࣕࢩ● SW 

Dn-Sn 間ࢫイッ࢜ࢳン抵抗 
(n=1~6) 

Ronsw 㸫 1.0 2.0 Ω Vcn-Vcn-1=2.5V 

Dn-Sn 間ࢫイッࣇ࢜ࢳ時 
 電流(n=1~6)ࢡ࣮ࣜ

ILEAK 
sw 

㸫 㸫 2 μA Vdn-Vsn=3.5V 

 入出力端子ࣝࢱࢪࢹ●

出力 L ࣞベࣝ電圧

(VO_OVLO1.2,VO_OK) 
VOL 

OVLO 
㸫 0.2 0.5 V IIN=5mA 

電流ࢡ時࣮ࣜࣇ࢜

(VO_OVLO1.2,VO_OK) 
ILEAK
OVLO 

㸫 㸫 2 μA VIN=3.5V 

入力 H ࣞベࣝ電圧(ENIN) VIHEN 1.8 㸫 
VREG 
+0.2 

V  

入力 L ࣞベࣝ電圧(ENIN) VILEN -0.3 㸫 0.4 V  

端子 H 時流入電流(ENIN) IIHEN 㸫 3.5 7.0 μA VIN=3.5V 

入力 H ࣞベࣝ電圧 
(VSET0～2,OVLOSEL) 

VIH 
SET 

VREG 
X0.8 

㸫 
VREG 
+0.2 

V  

入力 L ࣞベࣝ電圧 
(VSET0～2,OVLOSEL) 

VIL 
SEL 

-0.3 㸫 
VREG 
X0.2 

V  

端子 H 時流入電流 
(VSET0～2,OVLOSEL) 

IIH 
SET 

㸫 㸫 2 μA VIN=3.5V 

端子 L 時流出電流 
(VSET0～2,OVLOSEL) 

IIL 
SET 

㸫 㸫 2 μA VIN=0.0V 
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特性ࢱ࣮ࢹ(参考ࢱ࣮ࢹ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. ࣛࣂࣝࢭンࢫ開始検出電圧 vs 温度 

(検出電圧=3.10V 設定) 

Figure 5. 過電圧検出 1 検出電圧 vs 温度 

(検出電圧㸻3.35V 設定) 

Figure 6. 過電圧検出 2 検出電圧 vs 温度 

(検出電圧㸻3.60V 設定) 

Figure 7.VREG vs IO 
(VCC㸻15V) 
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機能説明及ࡧ注意事項 
 

1.イࣝࣈ࣮ࢿ端子ࡿࡼ࡟動作࣮ࣔࢻ設定 

 

 動作࣮ࣔࢻ設定端子㸦ENIN㸧ࣛࣂࣝࢭࠊࡾࡼ࡟ンサ機能ࡢ ON／OFF 制御ࡀ可能࡛ࠋࡍ 

 各入力端子設定࡟対ࡿࡍ設定ࢆୗ記ࠋࡍࡲࡋ 

入力 ࣛࣂンサ設定 

備考 

ENIN ON／OFF 

0 OFF 待機時 

1 ON 動作時 

 
待機時ࠊࡣ࡟内部電源㸦VREG㸧ࡳࡢ動作ࠋࡍࡲࡋ 
動作時ࠊࡣ࡟ENIN㸻͆1͇時࡟ VREG 以外ࣛࣂࣝࢭࡢンࣟࣈࢫッࡶࢡ動作ࠋࡍࡲࡋ 

 

2.検出電圧設定 

 検出電圧設定端子(VSET0,1,2)ࣛࣂࣝࢭࠊࡾࡼ࡟ンࢫ開始電圧検出電圧(VCB)ࠊ過電圧検出電圧 1,2(VOVLO1,2)ࢆ設定可

能࡛ࠋࡍ各入力端子設定࡟対ࡿࡍ出力ࢆୗ記ࠋࡍࡲࡋ 

入力 出力 

VSET2 VSET1 VSET0 VCB[V] VOVLO1[V] VOVLO2[V] 

0 0 0 2.4 

VCB+0.15 
(*1) 

or 
VCB+0.25 

(*2) 

VCB+0.30 
(*1) 

or 
VCB+0.50 

(*2) 

0 0 1 2.5 

0 1 0 2.6 

0 1 1 2.7 

1 0 0 2.8 

1 0 1 2.9 

1 1 0 3.0 

1 1 1 3.1 

           (*1)：OVLOSEL=’L’時 

           (*2)：OVLOSEL=’H’時 

 

  3.過電圧࡟ࢢࣛࣇ関࡚ࡋ 

 過電圧検出出力端子(VO_OVLO1,2)ࡣ LSI 内蔵過電圧検出部 1,2 ࡢ出力信号ࡢ OR 出力信号࡚ࡗ࡞࡜いࠋࡍࡲ 

 ࠋࡍࡲࡋୗ記ࢆ出力論理ࢢࣛࣇ 

 

内蔵過電圧検出 

(OVLO1) 

出力 

(VO_OVLO1) 

非検出 HiZ 

検出 L 

 

内蔵過電圧検出 

(OVLO2) 

出力 

(VO_OVLO2) 

非検出 HiZ 

検出 L 
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 ࡚ࡋ関࡟機能ࢡッ࢙ࢳࣇࣝࢭ.4

 本 LSI  ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ内蔵ࢆ機能ࢡッ࢙ࢳࣇࣝࢭࡢࡵࡓࡿࡍ確認ࢆ࠿ࡿい࡚ࡋṇ常動作ࡀ機能ࢫンࣛࣂࣝࢭࠊࡣ

ࢺンࣕࢩࠊ越え࡚ࢆ検出電圧ࢫンࣛࣂࣝࢭ  SW 全ࡀ ch  ࠋࡍࡲࡋ実現ࢆࢡッ࢙ࢳࣇࣝࢭࡢ機能ࢫンࣛࣂࣝࢭࢀࡉン࢜

ࢡッ࢙ࢳࣇࣝࢭ  OK 検出出力端子㸦VO_OK㸧ࠊࡣLSI 内蔵ࡢ各 ch ࡢ出力信号ࡢ検出部ࢡッ࢙ࢳࣇࣝࢭ AND 出力ࡗ࡞࡜

࡚いࢢࣛࣇࠋࡍࡲ出力論理ࢆୗ記6ࠊ5ࠊ4ࠋࡍࡲࡋ  ࠋࡍ可能࡛ࢡッ࢙ࢳࣇࣝࢭ࡟時共ࣝࢭ

 

内蔵࢙ࢳࣇࣝࢭッࢡ検出 
出力 

㸦VO_OK㸧 

非検出 HiZ 

検出㸦OK㸧 L 

  

 4,5 5,6ࠊⅭࡢ対応ࣝࢭ 5,6ࠊ場合ࡓࡋ化࣮࣑ࢲ࡟未使用時ࢆࣝࢭ ࠋࡍࡲࢀࡉ出力ࡀࢢࣛࣇ検出ࡣ࡛ࢡッࣟࣈ検出ࡢ用ࣝࢭ

そࡢⅭ4ࠊ or 5 ࡚࡟ョンࢩ࣮ࢣࣜࣉアࣝࢭ 5 or 6 検出Ｏ㹉͆ࡣࢢࣛࣇࢡッ࢙ࢳࣇࣝࢭࠊ場合ࡓࡋ࡝࡞破壊ࢺョ࣮ࢩࡀࣝࢭ

㸦㹊㸧͆ 過࡟満充電時ࡢュ࣮ࣝ全体ࢪࣔࣝࢭࠊࡾ࠾࡚ࢀ崩ࡀࢫンࣛࣂࣝࢭ࡚࡟ュ࣮ࣝ内ࢪࣔࣝࢭࡣ際ࡢそࠋࡍࡲࡋ出力ࢆ

電圧͇ࢢࣛࣇ検出㸦㹊㸧͆  ࠋࡍ異常検出可能࡛࡛࡜ࡇࡿࡍࢱࢽࣔࢆ

 

5.検出時間設定 

過電圧検出ࠊ開始電圧検出㸦VCB㸧ࢫンࣛࣂࣝࢭ  1,2㸦VOVLO1,2㸧࠾࡟い࡚ࠊࡣ非検出⇒検出ࠊ検出⇒非検出ࡢ 

 遷移時࡟検出遅延時間ࢆ設定ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ 

非検出時ࠊ࡚࡟td=25msec(typ)間隔࡛検出信号ࡀ 4 回検出一⮴ࡓࡋ場合࡟検出ࡀࢢࣛࣇ出力ࠋࡍࡲࢀࡉ 

ࡀtd=25msec(typ)間隔࡛非検出信号ࠊ࡚࡟検出時ࠊࡓࡲ 4 回検出一⮴ࡓࡋ場合࡟非検出ࡀࢢࣛࣇ出力ࠋࡍࡲࢀࡉ 

ࡣ࡚ࡋ࡜検出遅延時間ࠊ࡚ࡗࡼ   75msec(3xtd)～100msec(4xtd) (typ)࡚࡟設定ࠋࡍࡲࢀࡉ 

 

 
Figure 8. 検出時間設定 

 

6.VREG 端子࡟関࡚ࡋ 

VREG 出力電圧ࠊࡣLSI 内部࡚࡟ I／F 電源ࢥࠊン࣮ࣝࣟࢺ部電源࡚ࡋ࡜使用ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ 

外部負荷࡚ࡋ࡜ max10mA ࡛ࡢࡍ簡易電源࡛ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ想定ࢆ使用ࡢ࡛ࡲ I／F 用電源ࡳࡢ࡚ࡋ࡜ 

使用可能࡛ࠋࡍ諸特性࡟問題࡞ࡢいࢆ࡜ࡇ充ศࡈ確認ࡈࠊୖࡢ使用ୗࡉいࠋ 

VREG 出力㸫VSS 間࣑ࣛࢭࡢッࢥࢡンࢹンサࡣ 1.0uF 以ୖ࡟設定࡚ࡋୗࡉいࠋVREG ࣛインࣀࡢイࢬ㸪電源ࣟࢻッࣉ量

VREGࠊ又ࠋいࡉୗ࡚ࡋ設定࡟最適値ࡤࢀ必要࡛あࠊࡌ応࡟ 端子容量ࡀ外࡜ࡿࢀ安定動作࡛࡞ࡁい可能性あࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ

 ࠋいࡉ注意ୗࡈうࡼい࡞ࡽ࡞࡟ンࣉ࣮࢜

 

電圧ࣝࢭ.7 UP㸦充電㸧時ࡢ検出動作ࡘ࡟い࡚ 

 ࠋࡍࡲࡋ⮴願い࠾使用ࡈୖࡢ確認ࡈ࡟充ศࠊ࡛ࡢࡍࡲࡋ⮴変化࡚ࡌ応࡟時間ࡾࡀୖࡕ立ࠊࡣ内部検出出力ࡢ電圧UP時ࣝࢭ

 

8.Cn(n=1-6)端子࡟関࡚ࡋ 

基板及ࢪࣔࡧュ࣮ࣝ内ࡢ引ࡁ回ࣀࡾࡼ࡟ࡋイࡢ࡝࡞ࢬ影響ࡀあࡿ場合ࡀあࠋࡍࡲࡾ安定検出࡟ࡵࡓࡢ Cn―VSS 間     

 ࠋࡍࡲࡋ⮴願い࠾使用ࡈୖࡢ確認ࡈ࡟充ศࢆᦚ載ࡢンサࢹンࢥࢡッ࣑ࣛࢭ
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応用回路例 

 
蓄電素子接続端子࠾࡟けࡿ未使用時端子処理方法࡛ࠋࡍ 

蓄電素子ࢆ 4 ࡧ及ࣝࢭ 5 ࡿ࡞࡜最高電఩ࡢࣝࢭࡿࡍ使用ࡣ端子ࡿ࡞࡜未使用ࠊ際ࡿࡍ使用࡚࡟ࣝࢭ Cn 端子 

本ࠋいࡉୗ࡚ࡋ接続࡜ LSI ࡣ 4 6～ࣝࢭ 3ࠊࡾ࠾࡚ࡋ対応࡟蓄電素子ࣝࢭ  ࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡋ対応ࡣ以ୗࣝࢭ

 

 
 

    6 時端子処理例          5ࣝࢭ 時端子処理例                   4ࣝࢭ  時端子処理例ࣝࢭ

                                      㸦C5 端子࡟未使用端子ࢆ短絡㸧         㸦C4 端子࡟未使用端子ࢆ短絡㸧 

 

Figure 9. 応用回路例 
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   畜電素子ࢆ 8 素子以ୖ接続ࡿࡍ場合ࠊࡣ本 LSI  ࠋࡍࡲࡋ⮴ୗ記ࢆ構成例ࠋࡍ対応可能࡛࡛࡜ࡇࡿࡍࡳ縦積ࢆ

  イࣝࣈ࣮ࢿ制御㸦ENIN 端子制御㸧ࠊ 及ࡧ各種ࢢࣛࣇ出力㸦VO_OVLO1,VO_OVLO2,VO_OK 端子出力㸧ࡶ 

  ୗ記アࢩ࣮ࢣࣜࣉョン例࡚࡟構成可能࡛ࠋࡍ 
 

 
 

Figure 10. LSI 縦積ࡳ時アࢩ࣮ࢣࣜࣉョン回路例 
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熱損失ࡘ࡟い࡚ 

 
ୗ記࡟当 LSI  ࠋࡍࡲࡋ示ࢆ熱軽減特性ࡿけ࠾࡟

接合部温度 Tj ࡀ  ࠋいࡉୗ࡚ࡋࢆ設計ࡓࡗ持ࢆンࢪ࣮࣐う充ศࡼい࡞超えࢆ℃150

実際ࡢ使用࡛ࠊࡣ実࣮ࢱࣃンࡢ࡜放熱特性ࡢ差異やࠊ௚ࡢ熱源ࡿࡼ࡟温度ୖ昇ࡶ考えࠊ࡛ࡢࡍࡲࢀࡽ充ศࡈ࡟検討ୗࡉいࠋ 

 

㻜

㻜㻚㻡

㻝

㻝㻚㻡

㻞

㻞㻚㻡

㻟

㻟㻚㻡

㻠

㻠㻚㻡

㻡

㻜 㻞㻡 㻡㻜 㻣㻡 㻝㻜㻜 㻝㻞㻡 㻝㻡㻜

㻼
㼛
㼣

㼑
㼞
 
㻰

㼕
㼟
㼟
㼕
㼜
㼍
㼠
㼕
㼛
㼚
 
㻦
 
㻼

㼐
 
[
㼃

]

㻭㼙㼎㼕㼑㼚㼠 T㼑㼙㼜㼑㼞㼍㼠㼡㼞㼑 㻦 T㼍 [℃]

㻼㼛㼣㼑㼞 㻰㼕㼟㼟㼕㼜㼍㼠㼕㼛㼚

䐟㻝㻚㻡㻡㼃

䐠㻝㻚㻥㻜㼃

䐡㻟㻚㻠㻜㼃

䐢㻠㻚㻣㻜㼃 㻵㻯 㼙㼛㼡㼚㼠㼑㼐 㼛㼚 㻾㻻㻴㻹 㼟㼠㼍㼚㼐㼍㼞㼐 㼎㼛㼍㼞㼐

・㻮㼛㼍㼞㼐 㼟㼕㼦㼑 㻦 㻣㻜㼙㼙 㼤 㻣㻜㼙㼙 㼤 㻝㻚㻢㼙㼙

・T㼔㼑 㼎㼛㼍㼞㼐 㼍㼚㼐 㻵㻯 㼜㼍㼏㼗㼍㼓㼑 㼔㼑㼍㼠㼟㼕㼚㼗 㼍㼞㼑 

㼟㼛㼘㼐㼑㼞㼑㼐 㼠㼛㼓㼑㼠㼔㼑㼞㻚

䐟 㻝 㼘㼍㼥㼑㼞 㼎㼛㼍㼞㼐 

θ㼖㼍=㻤㻜㻚㻢℃㻛㼃

䐠 㻞 㼘㼍㼥㼑㼞㼟 㼎㼛㼍㼞㼐 㻔㻯㼛㼜㼜㼑㼞 㼒㼛㼕㼘 㻦 㻝㻡㼙㼙 㼤 㻝㻡㼙㼙 㻕

θ㼖㼍=㻢㻡㻚㻤℃㻛㼃

䐡 㻞 㼘㼍㼥㼑㼞㼟 㼎㼛㼍㼞㼐㻔㻯㼛㼜㼜㼑㼞 㼒㼛㼕㼘 㻦 㻣㻜㼙㼙 㼤 㻣㻜㼙㼙 㻕

θ㼖㼍=㻟㻢㻚㻤℃㻛㼃 

䐢 㻠 㼘㼍㼥㼑㼞㼟 㼎㼛㼍㼞㼐㻔㻯㼛㼜㼜㼑㼞 㼒㼛㼕㼘 㻦 㻣㻜㼙㼙 㼤 㻣㻜㼙㼙 㻕

θ㼖㼍=㻞㻢㻚㻢℃㻛㼃 

㻔θ㼖㼍 㻦 㼠㼔㼑 㼠㼔㼑㼞㼙㼍㼘 㼞㼑㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼏㼑㻕

 
Figure 11. 許容損失 

 

 [࡚ࡋ関࡟電流最大値ࢺンࣕࢩ]

LSI 昇温度ୖࡢ Tup[℃]ࠊࡣLSI 内部消費電力 Pall[W]ࣃ࡜ッࢪ࣮ࢣ熱抵抗θja[℃/W]ࡽ࠿見積ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡶ 

    Tup = Pall x θja 

本 LSI࡛ࡢ内部消費電力ࣕࢩࡣンࢺ SW 部࡚࡟消費ࣕࢩࠊࡵࡓࡿࢀࡉンࢺ SW ࢆン抵抗࢜ Ron[Ω]ࣕࢩࠊンࢺ電流ࢆ Ishunt [A]ࠊ

使用ࡿࡍ蓄電素子ࣝࢭ数ࢆ n[pcs]ࠊ࡜ࡿࡍ࡜ 

    Tup = n x Ron x Ishunt
2
 x θja 

 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡜

ョン保証温度ࢩࢡンࣕࢪ  Tj[℃]ࠊ最大動作周ᅖ温度 Ta_max[℃]ࠊ࡜ࡿࡍ࡜動作可能࡞条件ࡣ次式࡛表ࠋࡍࡲࢀࡉ 

     Tj – Ta_max > Tup 

  本条件ࠊࡾࡼ設定可能ࣕࢩ࡞ンࢺ電流値ࢆ決定ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ 

 
 

 (例) 

  Tj=150℃, Ta_max=105℃,  

θja=80.6℃/W(࣮࣒ࣟ標準基板1ࠊ ᒙ࣏࢚ࣛ࢞基板), 

Ron_max=2.0Ω, n=6pcs 

 

ୖ記ࡢ式ࡾࡼ 

150 – 105 > 6 x 2 x Ishunt
2
 x 80.6 

   ⇔  Ishunt < 0.215A 
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入出力等価回路ᅗ 

 

ンࣆ No. ࣆンྡ 等価回路ᅗ 

1～18 

A：Cn 

B：Dn 

C：Sn 

(n=1～6) 

 

29 VREG 

 

25 
24 

ENIN 
TEST0 

㼂㻾㻱㻳

㼂㻿㻿

 

22 
21 
20 
23 

VSET0 
VSET1 
VSET2 

OVLOSEL 

 

28 
27 
26 

VO_OVLO1 
VO_OVLO2 

VO_OK 

 

 

Figure 12. 入出力等価回路ᅗ 
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使用ୖࡢ注意 

 

1. 電源ࡢ逆接続ࡘ࡟い࡚ 

電源ࡢࢱࢡࢿࢥ逆接続ࡾࡼ࡟ LSI ࡜電源࡟外部࡚ࡋ࡜逆接続破壊保護用ࠋࡍࡲࡾあࡀࢀ恐ࡿࡍ破壊ࡀ LSI 電源端子ࡢ

間ࢲ࡟イࢆࢻ࣮࢜入ࡿࢀ等ࡢ対策ࢆ施࡚ࡋくࡉࡔいࠋ 

 

2. 電源ࣛインࡘ࡟い࡚ 

基板࣮ࢱࣃンࡢ設計࠾࡟い࡚ࠊࡣ電源ࣛインࡢ配線ࠊࡣపインࢲ࣮ࣆンࡼࡿ࡞࡟ࢫう࡚ࡋ࡟くࡉࡔいࠋそࡢ際ࢪࢹࠊ

ࡣン࣮ࢱࣃ系電源ࢢࣟࢼア࡜ン࣮ࢱࣃ系電源ࣝࢱࢪࢹࠊࡶ࡚ࡗ電఩࡛あྠࡀࡽࢀそࠊࡣ系電源ࢢࣟࢼア࡜系電源ࣝࢱ

ศ離ࠊࡋ配線࣮ࢱࣃンࡢ共通インࢲ࣮ࣆンࡿࡼ࡟ࢫアࢢࣟࢼ電源ࣀ࣭ࣝࢱࢪࢹࡢ࡬イࡢࢬ回ࡾ込ࢆࡳ抑Ṇ࡚ࡋくࡉࡔ

い࢘ࣛࢢࠋンࣛࢻインࡘ࡟い࡚ྠࠊࡶ様࣮ࢱࣃࡢン設計ࢆ考慮࡚ࡋくࡉࡔいࠋ 

LSIࠊࡓࡲ ンサࢹンࢥ電解ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ挿入ࢆンサࢹンࢥ࡟端子間ࢻン࢘ࣛࢢい࡚電源㸫ࡘ࡟電源端子ࡢ࡚࡭ࡍࡢ

使用ࡢ際ࠊࡣప温࡛容量ࡠけࡀ起࡝࡞࡜ࡇࡿࡇ使用ࢥࡿࡍンࢹンサࡢ諸特性࡟問題࡞いࢆ࡜ࡇ十ศࡈ確認ࡢうえࠊ定

数ࢆ決定࡚ࡋくࡉࡔいࠋ 

 

 い࡚ࡘ࡟電఩ࢻン࢘ࣛࢢ .3

ࢆ過渡現象࡟実際ࡓࡲࠋいࡉࡔく࡚ࡋ࡟うࡼࡿ࡞࡟最ప電఩ࠊࡶい࡚࠾࡟動作状態ࡿ࡞࠿いࡣ電఩ࡢ端子ࢻン࢘ࣛࢢ

含࢘ࣛࢢࠊࡵンࢻ端子以外ࡢ࡚࡭ࡍࡢ端子࢘ࣛࢢࡀンࢻ以ୗࡢ電圧࡞ࡽ࡞࡟いࡼう࡚ࡋ࡟くࡉࡔいࠋ 

 

 い࡚ࡘ࡟ン࣮ࢱࣃ配線ࢻン࢘ࣛࢢ .4

ᑠ信号࢘ࣛࢢン࡜ࢻ大電流࢘ࣛࢢンࡀࢻあࡿ場合ࠊ大電流࢘ࣛࢢン࣮ࢱࣃࢻン࡜ᑠ信号࢘ࣛࢢン࣮ࢱࣃࢻンࡣศ離ࠊࡋ

基準Ⅼ࡛ࡢࢺッࢭࠊ࡟うࡼい࡞ࡏࡉ変化ࢆ電圧ࡢࢻン࢘ࣛࢢᑠ信号ࡀ電圧変化ࡿࡼ࡟大電流࡜抵抗ศࡢン配線࣮ࢱࣃ

1 Ⅼア࣮ࢆ࡜ࡇࡿࡍࢫ推奨ࠋࡍࡲࡋ外付け部品࢘ࣛࢢࡢンࡢࢻ配線࣮ࢱࣃンࡶ変動࡞ࡋいࡼう注意࡚ࡋくࡉࡔいࢢࠋ

 ࠋいࡉࡔく࡚ࡋ࡟うࡼࡿ࡞࡟ࢫンࢲ࣮ࣆపインࠊࡣ配線ࡢインࣛࢻン࢘ࣛ

 

5. 熱設計ࡘ࡟い࡚ 

万一ࠊ許容損失ࢆ超えࡼࡿうࡈ࡞使用ࢳࠊ࡜ࡍࡲࢀࡉࢆッࣉ温度ୖ昇ࠊࡾࡼ࡟IC 本来ࡢ性質ࢆ悪化࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ

放熱用銅箔ࠊࡿࡍくࡁ大ࢆࢬ基板サイࡣ場合ࡿ超えࢆ許容損失ࡍࡲい࡚ࡋ記載࡟絶対最大定格ࡢ本௙様書ࠋࡍࡲࡾࡀ

面積ࢆ大ࡁくࠊࡿࡍ放熱板ࢆ使用ࡿࡍ等ࡢ対策ࠊ࡚ࡋࢆ許容損失ࢆ超え࡞いࡼう࡚ࡋ࡟くࡉࡔいࠋ 

 

6. 推奨動作条件について 

い࡚保࠾࡟条件ୗࡢ各項目ࡣい࡚ࡘ࡟電気特性ࠋࡍ範ᅖ࡛ࡿ出来ࡀ࡜ࡇࡿ得ࢆ特性ࡢࡾ期待通ࡰ࡯ࡤࢀ範ᅖ࡛あࡢࡇ

証ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ推奨動作範ᅖ内࡛あࡶ࡚ࡗ電圧ࠊ温度特性ࢆ示ࠋࡍࡲࡋ 

 

7. ࣛッࢩュࣞ࢝ンࡘ࡟ࢺい࡚ 

IC 内部論理回路ࠊࡣ電源投入時࡟論理不定状態࡛ࠊ瞬間的ࣛ࡟ッࢩュࣞ࢝ンࡀࢺ流ࡿࢀ場合ࡀあࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ電源࢝

ッࣜࣉンࢢ容量や電源࢘ࣛࢢࠊン࣮ࢱࣃࢻン配線ࡢ幅ࠊ引ࡁ回࡟ࡋ注意࡚ࡋくࡉࡔいࠋ 

 

8. 強電磁界中ࡢ動作ࡘ࡟い࡚ 

強電磁界中࡛ࡈࡢ使用࡛࡟ࢀࡲࠊࡣ誤動作ࡿࡍ可能性ࡀあࡈ࡛ࡢࡍࡲࡾ注意くࡉࡔいࠋ 

 

 い࡚ࡘ࡟検査ࡢ基板࡛ࢺッࢭ .9

ICࠊࡣ場合ࡿࡍ接続ࢆンサࢹンࢥ࡟ンࣆపいࡢࢫンࢲ࣮ࣆインࠊ࡟検査時ࡢ基板࡛ࢺッࢭ ࡀࢀ恐ࡿ࠿࠿ࡀࢫࣞࢺࢫ࡟

あ1ࠊ࡛ࡢࡿ 工程࡟࡜ࡈ必ࡎ放電ࢆ行࡚ࡗくࡉࡔいࠋ静電気対策ࠊ࡚ࡋ࡜組立工程ࡣ࡟ア࣮ࢆࢫ施ࠊࡋ運ᦙや保存ࡢ

際ࡣ࡟十ศࡈ注意くࡉࡔいࠊࡓࡲࠋ検査工程࡛ࡢ治具ࡢ࡬接続ࡿࡍࢆ際ࡣ࡟必ࡎ電源ࢆ OFF 電ࠊࡋ接続ࡽ࠿࡚ࡋ࡟

源ࢆ OFF  ࠋいࡉࡔく࡚ࡋ外ࡾ取ࡽ࠿࡚ࡋ࡟

 

10. 端子間ࢩョ࣮࡜ࢺ誤装着ࡘ࡟い࡚ 

ICࠊ際ࡿ付けࡾ取࡟基板ࢺンࣜࣉ ICࠊ場合ࡓ付けࡾ取࡚ࡗ誤ࠋいࡉࡔく࡚ࡋ十ศ注意࡟ࢀࡎや఩置ࡁ向ࡢ ࡍ破壊ࡀ

い࡚ࡘ࡟場合ࡓࡋࢺョ࣮ࢩ࡚ࡋ࡝࡞ࡿ入ࡀ異物࡟出力間ࠊ間ࢻン࢘ࣛࢢࡧࡼ࠾電源࡜出力ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡾあࡀࢀ恐ࡿ

 ࠋࡍࡲࡾあࡀࢀ恐ࡢ破壊ࡶ
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使用ୖࡢ注意 ― 続ࡁ 

 
11. 未使用ࡢ入力端子ࡢ処理ࡘ࡟い࡚ 

CMOS ࡾ࡞࡟状態ࡢ論理不定࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ンࣉ࣮࢜ࢆ入力端子ࠊ高くࡀࢫンࢲ࣮ࣆイン࡟非常ࡣ入力ࡢࢱࢫࢪンࣛࢺ

ࡢࢺ࣮ࢤ論理ࡢ内部ࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡍࡲ p nࠊࣝࢿࣕࢳ ࢀ流ࡀ電源電流࡞不要ࠊࡾ࡞࡜ᑟ通状態ࡀࢱࢫࢪンࣛࢺࣝࢿࣕࢳ

ࢀわࡓ௙様書ୖ࡛う࡟特ࡣ端子ࡢ未使用ࠊ࡚ࡗࡼࠋࡍࡲࡾあࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ動作ࡢ想定外ࠊࡾࡼ࡟論理不定 ࡓࡲࠋࡍࡲ

࡚い࡞い限ࠊࡾ適ษ࡞電源ࡋࡶࠊく࢘ࣛࢢࡣン࡟ࢻ接続ࡼࡿࡍう࡚ࡋ࡟くࡉࡔいࠋ 

 

12. 各入力端子ࡘ࡟い࡚ 

本 IC ࢡッࢩࣜࣀࣔࡣ IC ࡛あࠊࡾ各素子間࡟素子ศ離ࡢࡵࡓࡢ P+アイソ࣮ࣞࢩョンࠊ࡜P 基板ࢆ有࡚ࡋいࠋࡍࡲ 

ࡢࡇ P ᒙ࡜各素子ࡢ N ᒙ࡛࡜ P-N 接合ࡀ形成ࠊࢀࡉ各種ࡢ寄生素子ࡀ構成ࠋࡍࡲࢀࡉ 

例えࠊࡤୗᅗࡼࡢうࠊ࡟抵抗ࣛࢺ࡜ンࡀࢱࢫࢪ端子࡜接続࡚ࢀࡉいࡿ場合ࠊ 

○抵抗࡛ࠊࡣGND㸼(端子 A)ࡢ時ࣛࢺࠊンࢱࢫࢪ(NPN)࡛ࡣ GND > (端子 B)ࡢ時ࠊP-N 接合ࡀ寄生ࢲイࢻ࣮࢜

 ࠋࡍࡲࡋ動作࡚ࡋ࡜

GND > (端子ࠊࡣ࡛(NPN)ࢱࢫࢪンࣛࢺࠊࡓࡲ○ B)ࡢ時ࠊ前述ࡢ寄生ࢲイ࡜ࢻ࣮࢜近接ࡿࡍ௚ࡢ素子ࡢ N ᒙ࡟

ࡢ寄生࡚ࡗࡼ NPN  ࠋࡍࡲࡋ動作ࡀࢱࢫࢪンࣛࢺ

IC 引ࢆ干渉ࡢ回路動作ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ動作ࡀ寄生素子ࠋࡍࡲࡁ࡛࡟必然的࡚ࡗࡼ࡟電఩関係ࡣ寄生素子ࠊ構造ୖࡢ

࡟入出力端子ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍࡲ得ࡾ࡞ࡶ࡜原因ࡢ破壊ࡣい࡚ࡦࠊ誤動作ࠊࡋࡇ起ࡁ GND(P 基板)ࡾࡼపい電圧ࢆ印

加ࠊ࡝࡞ࡿࡍ寄生素子ࡀ動作ࡼࡿࡍう࡞使い方࡞ࡋࢆいࡼう十ศ࡟注意࡚ࡋくࡉࡔいࠋアࢩ࣮ࢣࣜࣉョン࠾࡟い࡚電

源端子࡜各端子電圧ࡀ逆ࡓࡗ࡞࡟場合ࠊ内部回路ࡣࡓࡲ素子ࢆ損傷ࡿࡍ可能性ࡀあࠋࡍࡲࡾ例えࠊࡤ外付けࢥンࢹン

サ࡟電荷ࡓࢀࡉࢪ࣮ࣕࢳࡀ状態࡛ࠊ電源端子ࡀ GND 逆流防࡟電源端子直列ࠊࡓࡲࠋࡍ࡛࡝࡞場合ࡓࢀࡉࢺョ࣮ࢩ࡟

Ṇࢲࡢイࡋࡶࢻ࣮࢜くࡣ各端子࡜電源端子間ࣂ࡟イࢲࡢࢫࣃイࢆࢻ࣮࢜挿入ࢆ࡜ࡇࡿࡍ推奨ࠋࡍࡲࡋ 

Figure 13. ࣔࢩࣜࣀッࢡ IC 構造例 

 

 い࡚ࡘ࡟特性変動ࡢンサࢹンࢥ࣭ࢡッ࣑ࣛࢭ .13

外付けࢥンࢹンサ࣑ࣛࢭࠊ࡟ッࢥ࣭ࢡンࢹンサࢆ使用ࡿࡍ場合ࠊ直流ࣂイアࡿࡼ࡟ࢫ公称容量ࡢపୗࠊ及ࡧ温度࡟࡝࡞

 ࠋいࡉࡔく࡚ࡋ決定ࢆ定数ୖࡢ考慮ࢆ変化ࡢ容量ࡿࡼ

 

14. 安全動作領域ࡘ࡟い࡚ 

本製品ࢆ使用ࡿࡍ際ࠊࡣ࡟出力ࣛࢺンࡀࢱࢫࢪ絶対最大定格及ࡧ ASO  ࠋいࡉࡔく࡚ࡋう設定ࡼい࡞越えࢆ

  

15. 過電流保護回路ࡘ࡟い࡚ 

出力ࡣ࡟電流能力࡟応ࡓࡌ過電流保護回路ࡀ内部࡟内蔵࡚ࢀࡉいࠊࡵࡓࡿ負荷ࢩョ࣮ࢺ時ࡣ࡟ IC 破壊ࢆ防Ṇࡍࡲࡋ

対応࡟使用ࡈࡢ過渡時࡛ࠊ保護回路動作࡞連続的ࠊ࡛ࡢࡶ࡞有効࡟破壊防Ṇࡿࡼ࡟事故࡞突発的ࡣ保護回路ࡢࡇࠊࡀ

 ࠋࢇࡏࡲࡾあࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ
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発注形ྡ情報 
 

B D 1 4 0 0 0 E F V - C E 2  

              
              
                
品ྡ 
 

 ࢪ࣮ࢣッࣃ
EFV: HTSSOP-B30 
 

製品ࣛンࢡ 
C: 車載ࣛンࢡ製品 
包装࣑࣮࢛ࣇࠊンࢢ௙様 
E2: ࣮ࣜࣝ状࢚ンࣆ࣮ࢸࢫ࣎ンࢢ 
     (数量：2000pcs) 

 

B D 1 4 0 0 0 E F V - C H 2  

              
              
                
品ྡ 
 

 ࢪ࣮ࢣッࣃ
EFV: HTSSOP-B30 
 

製品ࣛンࢡ 
C: 車載ࣛンࢡ製品 
包装࣑࣮࢛ࣇࠊンࢢ௙様 
H2: ࣮ࣜࣝ状࢚ンࣆ࣮ࢸࢫ࣎ンࢢ 
     (数量：250pcs) 

 

標印ᅗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HTSSOP-B30 (TOP VIEW) 

BD14000EFV 

Part Number Marking 

LOT Number 

1PIN MARK 
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外形寸法ᅗ࡜包装࣭࣑࣮࢛ࣇンࢢ௙様 

Package Name HTSSOP-B30 

 



Datasheet 
 

18/18 

TSZ02201-0Q3Q0JZ00270-1-1© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. 
2015.6.22 Rev.002

www.rohm.co.jp 

TSZ22111・15・001 

BD14000EFV-C 

改訂ᒚ歴 
 

日付 Revision 変更内容 

2014.07.09 001 新規࣮ࣜࣜࢫ 

2015.06.22 002 
AEC-A100 動作温度ࡢࢻ࣮ࣞࢢ追加 

H2㸦ᑠ࣮ࣜࣝ㸧発注形ྡ情報ࡢ追加ࠊ包装࣭࣑࣮࢛ࣇンࢢ௙様ࡢ追加 

改訂ᒚ歴ࡢ追加 
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 注意ࡈ
 

࣮ࣟム製品取扱いୖࡢ注意事項 

1. 極࡚ࡵ高度࡞信頼性ࡀ要求ࠊࢀࡉそࡢ故㞀や誤動作ࡀ人ࡢ生命ࠊ身体へࡢ༴険若ࡋくࡣ損害ࠊ又ࡣそࡢ௚ࡢ重大࡞損害

装置㸦医療機器ࡣ機器又࡞うࡼࡿ関わ࡟Ⓨ生ࡢ

(Note 1)
いう㸧࡜特ᐃ用途ࠖࠕ原子力制御装置等㸧㸦以ୗࠊ航空Ᏹᐂ機器ࠊ

へࡢ本製品ࡈࡢ使用ࢆ検討ࡿࢀࡉ㝿ࡣ事前࣮ࣟ࡟ム営業窓口ࡈ࡛ࡲ相談くࡉࡔいࡼࡍࡲう࠾願い致ࠋࣟࡍࡲࡋ ࣮ムࡢ文

書ࡿࡼ࡟事前ࡢᢎ諾ࢆ得࡞࡜ࡇࡿくࠊ特ᐃ用途࡟本製品ࢆ使用࠾ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ客様又ࡣ第୕者࡟生ࡓࡌ損害等࡟関ࠊࡋ

࣮ࣟムࡣ一ษそࡢ責任ࢆ㈇いࠋࢇࡏࡲ 

(Note 1) 特ᐃ用途ࡿ࡞࡜医療機器ศ類 

日本 USA EU 中国 

CLASSϪ 
CLASSϪ 

CLASSϩb 
Ϫ類 

CLASSϫ CLASSϪ 

 

2. 半導体製品ࡣ一ᐃࡢ確率࡛誤動作や故㞀ࡀ生ࡿࡌ場合ࡀあࠋࡍࡲࡾ万ࡀ一ࡿ࠿࠿ࠊ誤動作や故㞀ࡀ生ࡓࡌ場合࡛ 定 定 定 定

あࠊࡶ࡚ࡗ本製品ࡢ୙具合ࠊࡾࡼ࡟人ࡢ生命ࠊ身体ࠊ㈈産へࡢ༴険又ࡣ損害ࡀ生࡞ࡌいࡼう࠾ࠊ࡟客様ࡢ責任࠾࡟い࡚

次ࡢ例࡟示ࡼࡍう࣮࢙ࣝࣇ࡞セ࣮ࣇ設計࡝࡞Ᏻ全対策࠾ࢆ願い致ࠋࡍࡲࡋ 

ձ保護回路及び保護装置ࢆ設ࢸࢫࢩ࡚ࡅムࡢ࡚ࡋ࡜Ᏻ全性ࢆ確保ࠋࡿࡍ 

ղ冗長回路等ࢆ設࡚ࡅ単一故㞀࡛ࡣ༴険ࡀ生࡞ࡌいࡼうࢸࢫࢩ࡟ムࡢ࡚ࡋ࡜Ᏻ全ࢆ確保ࠋࡿࡍ 

 

3. 本製品ࠊࡣୗ記࡟例示ࡼࡿࡍう࡞特Ṧ環境࡛ࡢ使用ࢆ配慮ࡓࡋ設計ࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࢀࡉ࡞ࡣ従いࠊ࡚ࡋࡲୗ記ࡼࡢう࡞

特Ṧ環境࡛ࡢ本製品ࡈࡢ使用࡟関ࠊࣟࡋ ࣮ムࡣ一ษそࡢ責任ࢆ㈇いࠋࢇࡏࡲ本製品ࢆୗ記ࡼࡢう࡞特Ṧ環境࡛ࡈ使用ࡉ

 ࠋいࡉࡔ確認くࡈࢆ信頼性等ࠊ性能࡟十ศ࡚ࡋࡲࢀ࠿࠾࡟客様࠾ࠊࡣ㝿ࡿࢀ

ձ水࣭油࣭薬液࣭有機溶剤等ࡢ液体中࡛ࡈࡢ使用 

ղ直射日ග࣭屋外暴露ࠊ塵埃中࡛ࡈࡢ使用 

ճ潮風ࠊCl2ࠊH2SࠊNH3ࠊSO2ࠊNO2 等ࡢ腐食性ࡢࢫ࢞多い場所࡛ࡈࡢ使用 

մ静電気や電磁波ࡢ強い環境࡛ࡈࡢ使用 

յⓎ熱部品࡟近接ࡓࡋ取付ࡅ及び当製品࡟近接࡚ࡋビ࣮ࣝࢽ配線等ࠊ可燃物ࢆ配置ࡿࡍ場合ࠋ 

ն本製品ࢆ樹脂等࡛ᑒṆ࢕ࢸ࣮ࢥࠊンࡈࡢ࡚ࡋࢢ使用ࠋ 

շࡔࢇࡣ付ࡢࡅ後࡟洗浄ࢆ行わ࡞い場合(無洗浄タࢆࢫࢡࢵࣛࣇࡢࣉ࢖使用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡶṧ渣ࡢ洗浄ࡣ確実࡟定

行う࠾ࢆ࡜ࡇ薦ࡵ致ࠊ(ࡍࡲࡋ又ࡔࢇࡣࡣ付ࡅ後ࢫࢡࢵࣛࣇࡢ洗浄࡟水又ࡣ水溶性洗浄剤ࡈࢆ使用ࡢ場合ࠋ 

ո結露ࡼࡿࡍう࡞場所࡛ࡈࡢ使用ࠋ 

 

4. 本製品ࡣ耐放射線設計ࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࢀࡉ࡞ࡣ 

 

5. 本製品単体品ࡢ評価࡛ࡣண測࡛࡞ࡁい症状࣭事態ࢆ確認ࠊࡶ࡟ࡵࡓࡿࡍ本製品ࡈࡢ使用࡟あ࠾ࡣ࡚ࡗࡓ客様製品࡟ 定 定 定 定

実装ࡓࢀࡉ状態࡛ࡢ評価及び確認࠾ࢆ願い致ࠋࡍࡲࡋ 

 

定ࡎ状態࡛必ࡓࡋ実装ࢆ本製品࡟客様製品࠾ࠊࡣ場合ࡿ加わࡀ㈇荷㸧࡞ࡁ大ࡢ㈇荷㸦短時間࡛࡞過渡的ࡢ等ࢫࣝࣃ .6 定 定 定

そࡢ評価及び確認ࡢ実施࠾ࢆ願い致ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡋᐃ常時࡛ࡢ㈇荷条件࠾࡟い࡚ᐃ格電力以ୖࡢ㈇荷ࢆ༳加ࠊ࡜ࡍࡲࢀࡉ

本製品ࡢ性能又ࡣ信頼性ࡀ損࡞わ࠾ࡿࢀそࡀࢀあࡵࡓࡿ必ࡎᐃ格電力以ୗ࡛ࡈ使用くࡉࡔいࠋ 

 

7. 許容損失(Pd)ࡣ周囲温度(Ta)࡟合わ࢕ࢸ࣮ࣞ࢕ࢹ࡚ࡏン࡚ࡋࢢくࡉࡔいࠊࡓࡲࠋ密閉ࡓࢀࡉ環境ୗ࡛ࡈ使用ࡢ場合ࠊࡣ定 定

必ࡎ温度測ᐃࢆ行い࢕ࢸ࣮ࣞ࢕ࢹࠊンࣈ࣮࢝ࢢ範囲内࡛あࡈࢆ࡜ࡇࡿ確認くࡉࡔいࠋ 

 

8. 使用温度ࡣ納入௙様書࡟記載ࡢ温度範囲内࡛あࡈࢆ࡜ࡇࡿ確認くࡉࡔいࠋ 

 

9. 本資料ࡢ記載内容ࢆ逸脱࡚ࡋ本製品ࡈࢆ使用࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀࡉ生ࡓࡌ୙具合ࠊ故㞀及び事故࡟関࣮ࣟࠊࡋムࡣ 定 定 定 定

一ษそࡢ責任ࢆ㈇いࠋࢇࡏࡲ 

 

実装及び基板設計ୖࡢ注意事項 
性能定ࡢ本製品ࡾࡼ࡟ṧ渣ࡢࢫࢡࢵࣛࣇࠊ場合ࡿࡍ使用ࢆࢫࢡࢵࣛࣇ高いࡢ活性度ࡢ臭素系等㸧ࠊン系㸦塩素系ࢤࣟࣁ .1 定

又ࡣ信頼性へࡢ影響ࡀ考えࠊ࡛ࡢࡍࡲࢀࡽ事前࠾࡟客様ࡈ࡚࡟確認くࡉࡔいࠋ 

 

表ࠊ࠾࡞ࠋࡍࡲࡁ頂࡚ࡏࡉ࡜原則ࢆ方式࣮ࣟࣇ場合ࡢ挿入実装製品ࠊ方式࣮ࣟࣇ場合ࣜࡢ表面実装製品ࠊࡣࡅ付ࡔࢇࡣ .2

面実装製品࣮ࣟࣇࢆ方式࡛ࡢ使用ࡈࢆ検討ࡢ㝿ูࡣ途࣮ࣟム࠾࡛ࡲ問い合わࡏくࡉࡔいࠋ 

そࡢ௚ࠊヲ細࡞実装条件及び手ࡿࡼ࡟ࡔࢇࡣ実装ࠊ基板設計ୖࡢ注意事項ูࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ࡟途࣮ࣟࠊムࡢ実装௙様書ࢆ

 ࠋいࡉࡔ確認くࡈ
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応用回路ࠊ外付ࡅ回路等࡟関ࡿࡍ注意事項 

1. 本製品ࡢ外付ࡅ回路ᐃ数ࢆ変更ࡈ࡚ࡋ使用ࡿ࡞࡟㝿ࡣ静特性ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ過渡特性ࡶ含ࡵ外付ࡅ部品及び本製品ࡢ定 定

 ࠋいࡉࡔく࡚ࡋ決ᐃ࡚ࡳࢆンࢪマ࣮࡞十ศ࡚ࡋ考慮ࢆ等࢟ࢶࣛࣂ

 

2. 本資料࡟記載ࡓࢀࡉ応用回路例やそࡢᐃ数ࡢ࡝࡞情報ࠊࡣ本製品ࡢ標準的࡞動作や使い方ࢆ説明ࠊ࡛ࡢࡶࡢࡵࡓࡿࡍ定

実㝿࡟使用ࡿࡍ機器࡛ࡢ動作ࢆ保証ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍあࠋࢇࡏࡲࡾ従い࠾ࠊ࡚ࡋࡲ客様ࡢ機器ࡢ設計࠾࡟い࡚ࠊ回路や定 定 定

そࡢᐃ数及び࡟ࡽࢀࡇ関連ࡿࡍ情報ࢆ使用ࡿࡍ場合ࠊࡣ࡟外部諸条件ࢆ考慮࠾ࠊࡋ客様ุࡢ断࡜責任࠾࡟い࡚行࡚ࡗ定

くࡉࡔいࡢࡽࢀࡇࠋ使用࡟起因࠾ࡋ客様又ࡣ第୕者࡟生ࡓࡌ損害࡟関࣮ࣟࠊࡋムࡣ一ษそࡢ責任ࢆ㈇いࠋࢇࡏࡲ 

 

静電気࡟対ࡿࡍ注意事項 
本製品ࡣ静電気࡟対࡚ࡋ敏感࡞製品࡛あࠊࡾ静電放電等ࡾࡼ࡟破壊ࡀ࡜ࡇࡿࡍあࠋࡍࡲࡾ取ࡾ扱い時や工程࡛ࡢ実装時ࠊ

保管時࠾࡟い࡚静電気対策ࢆ実施ࠊୖࡢ絶対᭱大ᐃ格以ୖࡢ過電圧等ࡀ༳加࡞ࢀࡉいࡼうࡈ࡟使用くࡉࡔいࠋ特࡟乾燥定

環境ୗ࡛ࡣ静電気ࡀⓎ生ࡋやࡍくࠊࡵࡓࡿ࡞十ศ࡞静電対策ࢆ実施くࡉࡔいࠋ㸦人体及び設備ࠊࢫ࣮࢔ࡢ帯電物ࡢࡽ࠿

隔離ࡢࢨ࢖ࢼ࢜࢖ࠊ設置ࠊ摩᧿防Ṇࠊ温湿度管理࡚ࡇࡢ࡚ࡈࡔࢇࡣࠊඛࢫ࣮࢔ࡢ等㸧 

 

保管࣭運搬ୖࡢ注意事項 

1. 本製品ࢆୗ記ࡢ環境又ࡣ条件࡛保管࡜ࡍࡲࢀࡉ性能劣化やࡔࢇࡣ付ࡅ性等ࡢ性能࡟影響ࢆ୚え࠾ࡿそࡀࢀあࡍࡲࡾ定

 ࠋいࡉࡔく࡚ࡅ避ࡣ保管ࡢ環境及び条件࡛࡞うࡼࡢࡇ࡛ࡢ

ձ潮風ࠊCl2ࠊH2SࠊNH3ࠊSO2ࠊNO2等ࡢ腐食性ࡢࢫ࢞多い場所࡛ࡢ保管 

ղ推奨温度ࠊ湿度以外࡛ࡢ保管 

ճ直射日ගや結露ࡿࡍ場所࡛ࡢ保管 

մ強い静電気ࡀⓎ生࡚ࡋいࡿ場所࡛ࡢ保管 

 

2. ࣮ࣟムࡢ推奨保管条件ୗࠊࡶ࡚ࡋࡲࡁ࠾࡟推奨保管期限ࢆ経過ࡓࡋ製品ࡔࢇࡣࠊࡣ付ࡅ性࡟影響ࢆ୚えࡿ可能性ࡀ定 定

あࠋࡍࡲࡾ推奨保管期限ࢆ経過ࡓࡋ製品ࡔࢇࡣࠊࡣ付ࡅ性ࢆ確認ࡈ࡛ୖࡓࡋ使用頂くࢆ࡜ࡇ推奨ࠋࡍࡲࡋ 

 

3. 本製品ࡢ運搬ࠊ保管ࡢ㝿ࡣ梱包箱ࢆṇࡋい向ࡁ㸦梱包箱࡟表示࡚ࢀࡉいࡿ天面方向㸧࡛取ࡾ扱いくࡉࡔいࠋ天面方向ࡀ

遵Ᏺ࡟ࡎࢀࡉ梱包箱ࢆ落ୗࡓࡏࡉ場合ࠊ製品端子࡟過度ࡀࢫࣞࢺࢫ࡞༳加ࠊࢀࡉ端子曲ࡾࡀ等ࡢ୙具合ࡀⓎ生ࡿࡍ定 定

༴険ࡀあࠋࡍࡲࡾ 

 

4. 防湿梱包ࢆ開ᑒࡓࡋ後ࠊࡣ規ᐃ時間内ࡈ࡟使用くࡉࡔいࠋ規ᐃ時間ࢆ経過ࡓࡋ場合ࡣベ࣮ࢡ処置ࢆ行ࡈ࡛ୖࡓࡗ使用定

くࡉࡔいࠋ 

 

製品ࣛベࣝ࡟関ࡿࡍ注意事項 

本製品࡟貼付࡚ࢀࡉいࡿ製品ࣛベࣝ࡟ QR QRࠊࡀࡍࡲい࡚ࢀࡉ༳字ࡀࢻ࣮ࢥ ࡜目的ࢆࡳࡢ社内管理ࡢム࣮ࣟࡣࢻ࣮ࢥ

 ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋ

 

製品廃棄ୖࡢ注意事項 
本製品ࢆ廃棄ࡿࡍ㝿ࠊࡣᑓ門ࡢ産業廃棄物処理業者ࠊ࡚࡟適ษ࡞処置࡚ࡋࢆくࡉࡔいࠋ 

 

外国為᭰及び外国貿易法࡟関ࡿࡍ注意事項 

本製品ࠊࡣ外国為᭰及び外国貿易法࡟ᐃࢺࢫࣜࡿࡵ規制貨物等࡟ヱ当࠾ࡿࡍそࡀࢀあࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ輸出ࡿࡍ場合ࠊࡣ࡟

࣮ࣟムへ࠾問い合わࡏくࡉࡔいࠋ 

 

知的㈈産権࡟関ࡿࡍ注意事項 

1. 本資料࡟記載ࡓࢀࡉ本製品࡟関ࡿࡍ応用回路例ࠊ情報及び諸࣮ࢹタࠊࡣあくࡶ࡛ࡲ一例ࢆ示࡛ࡢࡶࡍあ࡟ࡽࢀࡇࠊࡾ関

 ࠋࢇࡏࡲࡾあࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ保証ࢆ࡜ࡇい࡞ࡀい࡚権利侵害ࡘ࡟権利ࡢ௚ࡢ知的㈈産権及びそࡢ第୕者ࡿࡍ

2. ࣮ࣟムࠊࡣ本製品࡜そࡢ௚ࡢ外部素子ࠊ外部回路あࡿいࡣ外部装置等㸦ソ࢔࢙࢘ࢺࣇ含ࡴ㸧ࡢ࡜組ࡳ合わ࡟ࡏ起因࡚ࡋ

生ࡓࡌ紛த࡟関ࠊ࡚ࡋ何ࡽ義務ࢆ㈇うࡣ࡛ࡢࡶあࠋࢇࡏࡲࡾ 

3. ࣮ࣟムࠊࡣ本製品又ࡣ本資料࡟記載ࡓࢀࡉ情報ࡘ࡟い࡚ࣟࠊ ࣮ム若ࡋくࡣ第୕者ࡀ所有又ࡣ管理࡚ࡋいࡿ知的㈈産権 そ

通常ࢆ本製品ࠊࡋ但 ࠋࢇࡏࡲࡾあࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ許諾࡟客様࠾ࠊࡶ࡟黙示的ࡶ࡟明示的ࠊࢆ利用ࡣ実施又ࡢ権利ࡢ௚ࡢ

 ࠋࢇࡏࡲࡆ妨ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ利用ࢆ知的㈈産権ࡿࡍ管理ࡣ所有又ࡀム࣮ࣟࠊい࡚࠾࡟ࡾ限ࡿࢀࡉ使用࡚࡟用法ࡢ

 

そࡢ௚ࡢ注意事項 

1. 本資料ࡢ全部又ࡣ一部࣮ࣟࢆムࡢ文書ࡿࡼ࡟事前ࡢᢎ諾ࢆ得࡞࡜ࡇࡿく転載又ࡣ複製ࢆ࡜ࡇࡿࡍ固く࠾断ࡾ致ࠋࡍࡲࡋ 

2. 本製品࣮ࣟࢆムࡢ文書ࡿࡼ࡟事前ࡢᢎ諾ࢆ得࡞࡜ࡇࡿくࠊศ解ࠊ改造ࠊ改変ࠊ複製等࡞ࡋい࡛くࡉࡔいࠋ 

3. 本製品又ࡣ本資料࡟記載ࡓࢀࡉᢏ術情報ࠊࢆ大量破壊兵器ࡢ開Ⓨ等ࡢ目的ࠊ軍事利用ࠊあࡿいࡣそࡢ௚軍事用途目的࡛

使用࡞ࡋい࡛くࡉࡔいࠋ 

4. 本資料࡟記載࡚ࢀࡉいࡿ社名及び製品名等ࡢ固有名詞࣮ࣟࠊࡣム࣮ࣟࠊム関係会社若ࡋくࡣ第୕者ࡢ商標又ࡣⓏ録商標࡛ࠋࡍ  
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一般的な注意事項 
1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載   

される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切   

その責任を負いませんのでご注意願います。 
 

2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及び    

ご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。 
 

3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された

情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。 
 

 




